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Amplificadores ópticos são elementos fundamentas em sistemas de transmissão de sinais tanto 
analógicos como digitais por fibras ópticas. Estes amplificadores são utilizados normalmente na 
saída de transmissores  para o envio em longos comprimentos de fibra. Amplificadores com base 
em fibras dopadas com Er+(EDFA) com bombeio por laser de semicondutor em 980nm são 
comumente utilizados em vários sistemas de comunicação. Inicialmente realizamos um estudo 
teórico em amplificação e amplificadores ópticos de semicondutores em conjunto com a construção 
de uma bancada que se possibilita o teste de tais dispositivos. Neste trabalho, além de uma breve 
descrição teórica e da apresentação de nossa bancada de medidas, apresentaremos nossos 
resultados da fabricação e caracterização de amplificadores ópticos com base em estruturas 
epitaxiais para lasers de semicondutores em InP/InGaAsP. Também, apresentaremos nossos 
primeiros resultados com estruturas para amplificação óptica baseadas em SiO2/Er+ e α-Si:H/Si 
com bombeio óptico por lasers de InGaAs/GaAs/InGaP a 980nm. 
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